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ФеЭаIнС4 йарымкечирижисиндя мцхтялиф температурларда термо – е.щ.г. вя Холл еффекти тядгиг едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, 
ФеЭаIнС4 п-тип кечирижилийя маликдир. Термо – е.щ.г. ямсалы, йцкдашыйыжыларын консентрасийасы вя Холл йцйцрцклцйц тяйин едилмишдир 

 

Сон заманлар д вя ф тябягяляри тамамиля долмайан 
елементляр дахил олан йарымкечирижи бирляшмяляр 
йарымкечирижи вя магнит хассялярини юзцндя жямляшдирян 
гейри-ади хцсусиййятляри сайясиндя интенсив тядгигатларын 
обйектиня чеврилмишляр. Бу жцр перспективли йарымкечирижи 
бирляшмяляря сон илляр йарымкечирижиляр физикасы вя 
техникасында аз юйрянилмиш магнит йарымкечирижиляри 
аиддир. Бу планда АБ2Х4 (бурада А – Мн, Фе, Жо, Ни; Б 
– Эа, Iн; Х – С, Се, Те) типли бирляшмяляр бюйцк мараг 
кясб едир [1-6]. Бу бирляшмяляр оптиелектроникада тятбиг 
едиля билян магнит сащяси иля идаря олуна билян лазерляр, 
модулйаторлар, фотодекторлар вя с. функсионал гурьулар 
йаратмаг цчцн перспектлидир. [7]-дя шпипел гурулушлу 
ЖоИн2С4 (фяза групу Фд3м) вя тетрагонал гурулушлу 
ЖоЭа2С4 (фяза групу Ы4)-цн 1:1 мцнасибятиндян йени 
ЖоЭаIнС4 тяркибли лайлы йарыммагнит йарымкечирижи алынмыш 
вя онларын гурулушу, магнит хассяляри тядгиг едилмишдир. 
Магнит йарымкечирижи бирляшмялярин гаршылыглы тясириндян 
лайлы бирляшмялярин ямяля эялмяси факты бизи башга кечид 
елементляри ясасында лайлы йарыммагнит йарымкечирижи 
бирляшмяляр алмаьы жящд етмяйя вадар етди. Бизим 
тяряфимиздян [7]-йя охшар олараг МнЭаIнС4 тяркибли йени 
лайлы йарыммагнит йарымкечирижи алынды вя онун електрин, 
оптик вя фотокечирижилик хассяляри тядгиг едилди [8-10]. 
ФеЭа2С4-ФеIн2С4 системинин щал диограмынын юйрянилмяси 
нятижясиндя бизим тяряфимиздян илк дяфя олараг ФеЭаIнС4 
лайлы бирляшмяси ашкара чыхарылды вя [11] ишиндя бязи 
електрик хассяляри юйрянилди. 

Щал щазыркы ишдя ФеЭаIн4 кристалында термо – е.щ.г. 
вя Холл еффектинин тядгигинин нятижяляри верилмишдир. 

ФеЭаIнС4 стехиометрик мигдарда, йцксяк тямизликли 
(99,999%) елементлярин бирбаша яринтисиндян алынмышдыр. 
Рентгенеграфик тядгигатлар эюстярди ки, ФеЭаИнС4 гяфяс 
сабитляри а=3,81; ж=12,17Å; з=1, фяза групу п3м1 олан 
ЗнIн2С4 бирпакетли йарымтип гурулушуна кристаллашыр [7]. 
Нцмуняляр механики жилалама йолу иля орта юлчцсц 3х6х8 
мм3 олан паралелопипед формасында щазырланмышдыр. 
Юлчмяляр ФеЭаIнС4 нцмуняляриндя сабит магнит 
сащясиндя вя сабит жяряйанда апарылмышдыр. 

Шякил 1-дя ФеЭаIнС4  кристалы цчцн термо – е.щ.г. 
ямсалынын температур асылылыьы яйриси верилмишдир. Термо – 
е.щ.г.-нин ишарясиня эюря мцяййян едилмишдир ки, тядгиг 
едилян температур интервалында ФеЭаIнС4  п тип 
кечирижилийя малик олур.  

 
 
Шякил 1. ФеЭаИнС4  кристалы цчцн термо – е.щ.г. ямсалынын  
               температурундан асылылыьы. 
 

Шякилдян эюрцнцр ки, термо – е.щ.г. ямсалы 300-400К 
температур интервалында зяиф артыр. Сонра температур 
артдыгжа термо – е.щ.г.-нин гцввятли артымы мцшащидя 
олунур вя онун гиймяти 1,5 мВ/К-ня чатыр. Бурада α 
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ифадясиня уйьундур [12]. (Еффектив щал сыхлыьы Нв~ 2
3
T ). 

 
Шякил 2. ФеЭаИнС4 кристалы цчцн йцкдашыйыжыларын  
             консентрасийасы  (1 яйриси) вя йцйцрцклцйцнцн  

                    (2 яйриси) температурдан асылылыьы 
Шякил 2-дя ФеЭаИнС4  кристалы цчцн Холл ефектинин 

юлчцлмясиндян тяйин едилян йцкдашыйыжыларын консентра-
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сийасы вя Холл йцйцрцклцйцнцн температурдан асылылыьы 
эюстярилмишдир. Бурадан эюрцнцр ки, 300÷400К 
температурларда йцкдашыйыжыларын консентрасийасы (1 
яйриси) сабит галыр вя п=1,8·1015 см-3. Йцкдашыйыжыларын 
йцйцрцклцйц дя тяйин олунан температур интервалында 

демяк    олар    ки,    сабит    галыр   вя   
sanV

sm

⋅
=
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бярабяр олур. 
Беляликля, ФеЭаИнС4  кристалында мцхтялиф 

температурларда термо – е.щ.г. вя Холл еффекти тяйин 
едилмишдир. Кечирижилийин типи мцяййянляшдирилмиш, 
йцкдашыйыжыларын консентрасийасы вя Холл йцйцрцклцйц 
тяйин едилмишдир. 
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THERMOELECTROMOTIVE FORCE AND HALL EFFECT IN FeGaInS4 
 

Thermoelectromotive force and Hall effect at the different temperatures are investigated in FeGaInS4 semiconductors. It is established, 
that FeGaInS4 has p-type conductivity. The thermoelectromotive force coefficient, concentration and Hall mobility of current carriers are 
obtained. 

 
Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев, Ф.М. Мамедов 

 
ТЕРМО – Э.Д.С. И ЭФФЕКТ ХОЛЛА В FeGaInS4 

 
В полупроводниках FeGaInS4 исследованы термо-е.д.с. и эффект Холла при различных температурах. Установлено, что 

FeGaInS4 обладает р-типом проводимости. Определены коэффициент термо – э.д.с., концентрации и холловская подвижность 
носителей тока. 
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